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(57) Реферат:

Изобретение относится к информационно
измерительной технике и может быть использовано 
в устройствах считывания и обработки оптических 
и магнитных сигналов. Датчик для считывания 
информации содержит полупроводниковую 
пластину, на поверхности которой сформирован

слой с противоположным типом проводимости, с 
нанесенными на нее токовыми и холловскими 
электродами, постоянные магниты, охватывающие 
поверхность пластины, создающие постоя нное 
магнитное поле, перпендикулярное поверхности 
кристалла, на которую нанесены контакты. 3 ил.
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(54) DATA READ-OUT TRANSDUCER
(57) Abstract:

FIELD: data-processing and measuring
technology. SUBSTANCE: data read-out transducer 
has semiconductor strip 1 provided with layer of 
opposite polarity of conductivity formed on its

surface that carries current and Hall electrodes, 
permanent magnets embracing strip surface and 
building up permanent magnetic field 
perpendicular to chip surface carrying contacts. 
EFFECT: enlarged functional capabilities. 3 dwg
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Изобретение относится к информационно-измерительной технике и может быть 
использовано в устройствах считывания и обработки оптических и магнитных сигналов.

Целью изобретения явля ется увеличение объема считываемой информации.
На фиг. 1 схематически изображен датчик для считывания информации; на фиг. 2 - 

5  кривые зависимости ЭДС Холла от величины тока при двух значениях индукции магнитного 
поля; на фиг. 3 - временные диаграммы зая вля емого датчика.

Устройство состоит из полупроводниковой пластины 1, помещенной между двумя 
постоя нными магнитами 2 (магниты выполнены из самарий-кобальтового сплава в виде 
двух параллелепипедов). Магнитное поле направлено перпендикулярно поверхности, на 

10 которую нанесены контакты. Оптическая информация (модулированное излучение лампы 
накаливания ) поступала на прозрачные холловские контакты по световоду 3. Конструкция 
зая вля емого датчика может быть и другой. Например, использоваться могут магниты 
любой формы, создающие постоя нное магнитное поле как с концентраторами, так и без 
них; оптическая информация может поступать как по световодам, так и через отверстия в 

15 магнитах (концентраторах) или фокусироваться на поверхности кристалла при помощи 
линз.

На фиг. 2 представлены зависимости ЭДС Холла от тока питания при индукции 
магнитного поля 0,34 Тл (магнитное поле создается постоя нными магнитами и сигналами 
по магнитному информационному каналу) - кривая а); и 0,1 Тл - кривая б) (при нулевых 

20 сигналах магнитного информационного канала). Знак "+" соответствует поступлению 
оптического сигнала, знак "-" его отсутствию. Наличие постоянных магнитов 2 позволя ет 
регистрировать оптические сигналы и при нулевых магнитных сигналах, так как в этом 
случае ЭДС Холла, т. е. выходной сигнал датчика, не равен нулю.

На фиг. 3 показаны временные диаграммы изменений тока питания (фиг. 3а), магнитных 
25 сигналов (фиг. 3б), оптических сигналов (фиг. 3в), выходных сигналов (фиг. 3г). При 

отсутствии информации по магнитному каналу Всигн = 0 значение Ун - выходной 
характеристики датчика определя ется информацией по оптическому каналу. При токе 
питания !д выходная характеристика датчика также содержит информацию о сигналах, 
передаваемых по оптическому каналу.

30

35

Формула изобретения
ДДТЧИК ДЛЯ СЧИТЫВДНИЯ ИНФОРМДЦИИ, содержащий полупроводниковую 

пластину, на поверхности которой сформирован слой с противоположным типом 
проводимости, с нанесенными на нее токовыми и холловскими электродами, при этом 
холловские электроды выполнены из материала, прозрачного для светового излучения, 
отличающийс тем, что, с целью увеличени объема считываемой информации, в него 
введены постоянные магниты, а магнитное поле постоянных магнитов перпендикулярно к 
поверхности пластины, на которую нанесены контакты.
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